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摘要(译)

描述了具有纳米磷光体的微发光二极管显示器，以及制造具有纳米磷光
体的微发光二极管显示器的方法。在一个示例中，像素结构包括在其上
的第一介电层中具有多个导电互连结构的基板。多个微发光二极管器件
在第一介电层上方的第二介电层中，包括第一蓝色微发光二极管器件，
第二蓝色微发光二极管器件和绿色微发光二极管器件。透明导电氧化物
层设置在多个微发光二极管器件上和第二介电层上。磷光体层在透明导
电氧化物层上与第一蓝色微发光二极管器件垂直对准的位置处，但不在
与第二蓝色微发光二极管器件垂直对准的位置处。
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